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DL 2607 o0 o
TRIAC
Tiristor .
bidireccional
usado para el
control en }z
corriente
alternada. i
Incluye la
red RC de
amortiguacion. oo
Caracteristicas o »
técnicas: « @
Valor eficaz de
la corriente directal =8A

Corriente de pico noT&Setitiva
l.ow = 70A, 50 Hz (77 A, 60 Hz)
Maximo voltgje directo repetitivo
Ugey =800V
Corriente deiniciol .. = 25 mA
maX. (todos los cuadrantes)
VoltgjedeinicioU . = 2,5V max.
Corri ente de mantenimiento

=25 mA max.

I5|t = 24 A%S

DL 2609

IGBT

Transistor bipolar con gate aislado
(IGBT) acanal N con diodo
inverso ultravel oz de protecion
usado como interruptor veloz en
reguladores a conmutacion y en
los inverter.

Caracteristicas técnicas:
Voltaje colector-emitidor

Ues = 600 V

Corriente continua de colector

I.=24AaT. =24°C

Voltaje de saturaci (’)n colector-emitidor

. 3 ' DL 2605
& @ & —@ GRUPO DE SCR
v 7 Seis SCR con red
[ S' .—; RCD de proteccién
=] v B apropiados para
00 00 -0 rdizy
90098 @ rectificadores
5 7 v ¥ controlados e
- .—j P T inverter.
&' 80 ' 888 Caateidicas
técnicas:
? z ®  Corrientedirecta
(4 media
. . | = 7,6 A max.
Valor eficaz dela
corrientedirectal ., = 12 A
Maximo voltaje inverso repetitivo U, = 800 V
Corriente deinicio | ., = 15 mA max.
VoltgjedeinicioU . = 1,5V max.
1t =72 A%s
“““““ . i DL 2608
MOSFET
L MOS de
potenciaa
L 4 cana N a
enrigque-
E} cimiento con e @ 1 -
lJ diodo inverso :
de proteccion o0
— (FRED, Fast
Recovery -3
&e——o Epitaxial
e Diode) usado
>y = como JJK
“ @ interruptor
veloz en los FER S
reguladores a
conmutacion y en los inverter. o——e
Caracteristicas técnicas: Erfed
Voltge drain-source « @
U, =400V
Corriente continua de drain
I,=10A

Resistencia drain-source en €l
estadoonR aeel, =055W
Voltaje gatesource Uy, =220V

Wl 8V

Voltae gateemltl dor U,

<= 15A
=120V




